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Rezystancja wejéciowa Rx 150...500 ’-é - o
Rezystancja wyj§ciowa Ry 150...500 — *?j
Prad nominalny 1 P b
_ sterujaey Ien 20 mA $ .
Napiecie wyjSciowe : %
przy B=1T,; 9 ]
Ip=1I:n Uy 0,5..1,, V ' 4 60
przy B =0,
Ir = Iz Uyo 5V . Obudowa G — z zalewa epoksydowg
Temperaturowy wspol-
czynnik )
— napiecia wyjécio-
wego przy Iz =I:n P ok. —19//°C
— rezystywnosci o —2,5%/°C

HALLOTRONY ' - 1-74/4
DHX3F, DHX3G :

SWW 1156-7

Hallotron jest elementem pbélprzewodnikowym, ktorego
dzialanie oparte jest na zjawisku Halla.

Hallotrony DHX3F i DHX3G sg przeznaczone do badania
p6l i materialéow magnetycznych oraz do kontroli mocy
pradu stalego i zmiennego w ukladach elektronicznych
i w automatyce.

Hallotron jest zbudowany z warstwy poélprzewodnikowej At
(InSB) naparowanej na podloze ceramiczne. ’

" Koricowki hallowskie

DANE TECHNICZNE L7 Srodek_ukladu

Dopuszczalne wartosci parametréw eksploatacyjnych 2 60

Temperatura sklado-

Obudowa F — bez zalewy epoksydowej
wania tstg 243...323 K (—30...+50°C)

Paramétry 'charakterystyczne'

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

TRA
10/l

ZAKLAD DOSWIADCZALNY
POEPRZEWODNIKOW

PRZY INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ul. Mlodziezowa 29/37
87-100 Torun
Telefon: 27001 Teleks: 86255




